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1N6138 thru 1N6173
1500W Bipolar Transient

Voltage Suppressors

POWER DISCRETES

Features

Revision: February 2010

Quick reference data

VBR MIN = 6.12 -180V
I(BR)

 
  = 5mA - 175mA

VRWM = 5.2 - 152V
VC (max) = 11V - 286V

u Low dynamic impedance
u 1500 watt peak pulse power
u 7.5W continuous at TL = 25°C

Electrical Specifications
Electrical specifications @ TA = 25°C unless otherwise specified.
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stloV Am stloV Aµ stloV spmA C°/% Aµ

8316N1 21.6 571 2.5 005 0.11 4.631 50.0 000,21

9316N1 57.6 571 7.5 003 8.11 1.721 60.0 000,3

0416N1 83.7 051 2.6 001 7.21 1.811 60.0 000,2

1416N1 91.8 051 9.6 001 0.41 1.701 60.0 002,1

2416N1 0.9 521 6.7 001 2.51 7.89 70.0 008

3416N1 9.9 521 4.8 02 3.61 0.29 70.0 008

4416N1 8.01 001 1.9 02 7.71 7.48 70.0 006

5416N1 7.11 001 9.9 02 0.91 9.87 80.0 006

6416N1 5.31 57 4.11 02 9.12 5.86 80.0 004

7416N1 4.41 57 2.21 02 4.32 1.46 80.0 004

8416N1 2.61 56 7.31 01 3.62 0.75 580. 004

9416N1 0.81 56 2.51 5 0.92 7.15 580. 004

0516N1 8.91 05 7.61 5 9.13 0.74 580. 004

1516N1 6.12 05 2.81 5 8.43 1.34 90. 004

2516N1 3.42 05 6.02 5 2.93 3.83 90. 004

3516N1 0.72 04 8.22 5 6.34 4.43 90. 004

4516N1 7.92 04 1.52 5 9.74 3.13 590. 004

5516N1 4.23 03 4.72 5 3.25 7.82 590. 004

Description

These products are qualified to MIL-PRF-19500/516
and are preferred parts as listed in MIL-HDBK-5961.
They can be supplied fully released as JANTX
,JANTXV and JANS versions.
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POWER DISCRETES

1N6138 thru 1N6173
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stloV Am stloV Aµ stloV spmA C°/% Aµ

6516N1 1.53 03 7.92 5 2.65 7.62 590.0 004

7516N1 7.83 03 7.23 5 0.26 2.42 590.0 004

8516N1 3.24 52 8.53 5 7.76 2.22 590.0 004

9516N1 9.54 52 8.83 5 5.37 4.02 590.0 004

0616N1 4.05 02 6.24 5 7.08 6.81 590.0 004

1616N1 8.55 02 1.74 5 3.98 8.61 001. 004

2616N1 2.16 02 7.15 5 0.89 3.51 001. 004

3616N1 5.76 02 0.65 5 1.801 9.31 001. 004

4616N1 8.37 51 2.26 5 2.811 7.21 001. 004

5616N1 9.18 51 2.96 5 1.131 4.11 001. 004

6616N1 0.09 21 0.67 5 1.441 4.01 001. 004

7616N1 0.99 21 6.38 5 5.851 5.9 001. 004

8616N1 0.801 01 2.19 5 9.271 7.8 001. 004

9616N1 0.711 01 8.89 5 3.781 0.8 001. 004

0716N1 0.531 8 0.411 5 2.612 9.6 001. 004

1716N1 0.441 8 6.121 5 8.822 6.6 001. 004

2716N1 0.261 5 8.631 5 4.752 8.5 001. 004

3716N1 0.081 5 0.251 5 0.682 2.5 001. 004

Electrical Specifications
Electrical specifications @ TA = 25°C unless otherwise specified.

Note:
(1) See Figure 4 graph.
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POWER DISCRETES

1N6138 thru 1N6173

Typical Characteristics

Figure 1.  Maximum power vs. lead temperature

Figure 2. Steady state derating characteristic
for free air mounting
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POWER DISCRETES

1N6138 thru 1N6173

Typical Characteristics

Figure 3. Peak pulse power vs. pulse time

Figure 4. Pulse waveform Figure 5. Pulse derating curve



5 2010 Semtech Corp. www.semtech.com

POWER DISCRETES

1N6138 thru 1N6173

Semtech Corporation
Power Discretes Products Division

200 Flynn Road, Camarillo,  CA 93012
Phone: (805)498-2111   FAX (805)498-3804

Contact Information

Ordering Information

Outline Drawing
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Note:
(1)  Available in bulk and tape and reel packaging.  Please

consult factory for quantities.

Note:
(1) Lead diameter uncontrolled over this region.

snoisnemiD

MID N
sehcnI sretemilliM etoN

NIM XAM NIM XAM

A 531. 581.0 4.3 7.4 -

B 09. 03.1 9.22 0.33 -

C 041. 591. 5.3 0.5 -

D - 030. - 08. 1

E 630.0 240. 19. 70.1 -
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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